Fundamentos de Electrénica 2017-2018

Sea el circuito siguiente, basado en dos transistores NPN y un diodo:

Vce =15V, Vi fuente de tension alterna
R1=250Q,R,=7500Q, R3=2,4 kQ, R4=600 Q, R.=1,2 kQ
NPN: Vge = 0.7 V si la unidn BE estd en directa, B = 250
Diodo: Vy = 0.7 V, Imax = 25 mA

Resolver:

a)

b)

d)

f)

El punto de polarizacién del circuito. Comprobar que la intensidad por el diodo no
supera la limitacidon de corriente maxima. Si desea despreciar la corriente de base,
justifique porqué se puede hacer la aproximacion.
¢éLos transistores BJT pueden polarizarse en saturacion?
Aplicar el modelo de pequeiia seial y obtener:

1) Ganancia en tensién méaxima

2) Impedancia de entrada

3) Impedancia de salida

4) Ganancia en tension

5) La amplitud maxima de la tensidn de salida Vo debida a la limitacién de la

amplitud de la tensidn base-emisor

Vpe < 10mV

El valor minimo de Vcc para el cual se provoca corriente por el circuito.

El valor mdximo de Vcc para el cual se alcanza la corriente maxima por el diodo. Calcular
el punto de polarizacién del circuito. Se puede usar la aproximacién de que la corriente
de base es despreciable.

El punto de polarizacion del circuito si la resistencia R, es nula. Comprobar que la
corriente por el diodo supera la limitacién de corriente maxima.
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